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Die in Hybrid-Technik aufgebauten
B a u s t e i n e z e i c h n e n s i c h d u r c h i h r e

kleinen Abmessungen und gunstige
S t e c k b a u w e i s e a u s .
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r'-f^ In einem stabilen Metallgehause unter-
gebracht, sind sie weitgehend gegen
UmwelteinflOsse geschOtzt.
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Alle Bausteine, bis auf den Ruttel-
schaiter, sind in ihren Abmessungen
gleich.
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Brei te 36,5 mm, Hohe 21,5 mm,
T i e f e 7 m mQ u a r z o s z i l l a t o r
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Hoher Wirkungsgrad

GroBer Versorgungsspannungsbereich

Frequenz und Hub lasergetrimmt

Ruckwirkungsfrei durch eingebauten
T r e n n v e r s t a r k e r
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Q u a r z o s z i l l a t o r AnschluBbeiegung
i

E l e k t r i s c h e O a t e n Q O 3 / 2 - 3 Q O 3 / 2 - 6 Q O 3 / 2 - 9

Nennspannung Ub;
N e n n s t r o m :

Ausgangsieistung an 50 Q:
Wirkungsgrad:
Oszillatorfrequenz:
Frequenztoleranz:
O b e r w e l l e n a b s t a n d :
Nennhub ■.
Ausgangswiderstand:
Eingangswiderstand:
Betriebsumgebungstemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:

2,8 V
1 5 m A

12 mW
> 2 0 o / o
155...175 MHz
± Z k H z
- 3 0 d B

2,8 kHz (2 Vpp)

5,6 V
2 5 m A

5 0 m W
> 2 0 o / o
155 ...175 MHz
± 2 k H z
- 3 0 d B

±2,8 kHz (5 Vpp)

8,4 V
4 0 m A
8 0 m W

> 2 0 %
155...175 MHz
± 2 k H z
- 3 0 d B

±2,8 kHz (8 Vpp)
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5 0 Q 5 0 Q 5 0 Q
1 0 k Q

- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

1 0 k Q

- 2 0 ° C . . , + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

1 0 k Q

- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

E l e k t r i s c h e O a t e n Q O 3 / 1 0 - 3 Q O 3 / 1 0 - 6 Q O 3 / 1 0 - 9

Nennspannung Ub:
N e n n s t r o m :

Ausgangsieistung an 50 Q:
Wirkungsgrad:
Oszi l latorfrequenz:
Frequenztoleranz:
O b e r w e l l e n a b s t a n d :
N e n n h u b

Ausgangswiderstand:
_Eingangswiderstand:
~Betr iebsumgebungstemperatur:

Lagerungstemperaturbereich:

2,8 V
1 5 m A

1 5 m W
> 2 0 %
3 5 . . . 3 7 M H z .

± 2 k H z
-25 dB

±2,8 kHz v2 Vpp/

5,6 V
2 5 m A

5 0 m W

8,4 V
4 0 m A

8 0 m W
> 2 0 o / o> 2 0 " / o

3 5 . . . 3 7 M H z
± 2 k H z
-25dB^ ^

±2,8 kHz C5 Vpp)

3 5 . . . 3 7 M H z
< ± 2 k H z

-25 dB
±2,8 kHz (8 Vpp)

O5 0 Q 5 0 Q 5 0 Q
1 0 k Q

- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

1 0 k Q

- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

1 0 k Q

-20° C.. . +60° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

Leistungsstufe

f + c n
A U S G A N G
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Hoher Wirkungsgrad
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E l e k t r l s c h e D a t e n L S 3 / 2 - 9 L S 3 / 1 0 - 9

Nennspannung Ub;
Nennstrom (Pout ="I W):

8,4 V
235 mA

8,4 V
2'tO mA

1 W

<♦5 °/o
Ausgangsleistung (Pin =80 mW):
Wirkungsgrad: (Pout =1W)

1 W

'*5 »/o

155 ... 175 MHz
-50 dB

35 ... 37 MHz
-40 dB

Frequenzbereich
Oberwellenabstand (Pont =1W)
Ausgangswiderstand: CVSWR 1.5)
Eingangswiderstand; (VSWR 2)
Betriebsumgebungstemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:

max.zul. Betriebsspannung:
max.zul. Strois Ii ■ :

I

5 0 Q 5 0 Q
5 0 Q 50 Q
- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
-40° C... +80° C

1 0 V 10 V

400 oiA 500 mA
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Gute Frequenzstabilitat
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Tak tgenera to r AnschluBbelegung

E l e k t r l s c h e D a t e n
i

I

Nennspannung Ub:
F u n k t i o n s b e r e i c h ;

Nennstrom (I2 -h) bei Ub =8,4 V:
Oszillatorfrequenz f:
E i n - u n d A u s s c b a l t z e i t

8,4 V
3 V. ; . 1 0 V
5 m A

1 7 0 0 H z ± 5 “ / o

0,6; 1,2; 2,4; 4,8 s

max. zul. Betriebsspannung:
max. zul. Strom Ii ;

1 0 V

400 mA

_Tastverhaltnis der Oszillatorfrequenz
f)(duty cycle):

Sattigungsspannung des Schalt-
transistors (li =200 mA):
Betriebsumgebungstemperatur:
Lagerungstemperaturbereich:

1:1 (50“/o)

< 0 , 2 V
- 2 0 ° C . . . + 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . + 8 0 ° C

R i i t t e l s c h a l t e r R S 3
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B e s o n d e r e M e r k m a l e i .
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jMechanisches Schwingsystem

Bei kleinsten Erschutterungen
Erregung des Schwingsystems

1+

mf

tE ±i

t

4
f m x . 2 3 ( 5

Vier Kontaktschrauben als Einschalt-
kriterium fur nachgeschaltete Elektronik
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Ansprechempfindl ichkei t e instel lbar R u t t e l s c h a l t e r M a B s k i z z e
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Dynamische Verstarkungsregelung mit
kurzer Ansprechzeit N F > E I N 6 A N 0

ANSPf^CHSCHWELLE
M A S S E
H A L T E Z B T
VER50RGUNGSSFANNUNG

(SPRACHSTEUERUNO)
SCHALTTRANSISTOR
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Geringe Stromaufnahme im Ruhe-
b e t r i e b
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Sprachsteuerung mit veranderbarer
Ansprechschwel le

M I k r o f o n v e r s t a r k e r AnschluSbelegung
j
1

=Sprachsteuerung mit kurzer Ansprech¬
zeit und ianger Haitezeit

I

E l e k t r i s c h e D a t e n

Nennspannung Ub:
F u n k t i o n s b e r e i c h :

__ Nennstrom hi (Ub =3V):
~Nenns t rom U(Ub =3V) ;

Nennstrom b(Ub =3V);
Sattigungsspannung des Schalt-

_transistors Ucesat {I2 =20, mA):
Max. Spannungsverstarkung Vu
(f=1 kHz;RG =5kQ):
Dynamikbereich (f =1kHz; Rg =5kQ);

—Regelumfang (f =1kHz; Rg =5kQ):
Gerauschspannung Ur (auf den
Eingang bezogen; Rg =5kQ):
Eingangsimpedanz des Mikrofon-
v e r s t a r k e r s :

Ansprechschwelle der Sprach¬
steuerung::
Betriebsumgebungstemperatur:

■~Lagerungstemperaturbereich:

3 V

2 V . . . 4 V

1,4 mA
3 5 0 u A

250 nA
O

0,2 V
m a x

6 5 d B

> 6 0 d B
3 0 d B

J
< 5 | x V max. Ausqanqsspannunq U17

(l5<1 2)
Ausschaltschwelle der Sprach¬
steuerung:

2,2 Vpp
A20 mV

5 k Q .

U12 = PPA50 mVpp
- 2 0 ° C . - . . - l - 6 0 ° C
- 4 0 ° C . . . - I - 8 0 ° C

U12 =

I
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Moglichkeit der externen Veranderung
der Verzogerungszeit

Funktionsanzeige mittels Leuchtdiode
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E l e k t r i s c h e D a t e n E i n s c h a l t a u t o m a t i k AnschluSbelegung

Nennspannung Ub:
” F u n k t i o n s b e r e i c h :

Nennstrom li —b:
Sattigungsspannung des Schalt-
transistors Ucesat (b =200 mA):
Verzogerungszeit tv:
Funktionsanzeige mit LED:
Betriebsumgebungstemperatur:

_Lagerungstemperaturbereich:

8,4 V
5 V . . . 1 0 V

100 [xA
max. zul. Betriebsspannung:
m a x . z u l . S t r o m

10 V

: AOO mA

< 0 , 2 V
>-45 s
U f = 2 V

-20° C... 4-60° C
- 4 0 ° C . . . 4 - 8 0 ° C

m a x

A E G - T E L E F U N K E N
«Nachr ichten- und Verkehrstechnik

Geschattsbereich Hochfrequenztechnik
ElisabethenstraSe 3
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